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SFONDOQO DELL’INVENZIONE
Campo dell’invenzione

La presente invenzione si riferisce a un componente
elettronico per il riscaldamento, tale termistore avendo un
coefficiente termico di resistenza positivo.

Descrizione della tecnica correlata

Si descrivera con riferimento alla figura 7 la
struttura di un componente elettronico convenzionale per il
riscaldamento, per esempio, un termistore del tipo dal
coefficiente di temperatura positivo. In figura 7, il numero di
riferimento 1 indica un termistore dal coefficiente di temperatura
positivo che include un elemento ceramico a semiconduttore 2
con un elettrodo 3 realizzato su due superfici principali relative,
terminali 4 e un involucro 5. I terminali 4 sono realizzati con un
materiale che presenta conduttivita elettrica. Ciascuno dei
terminali 4 presenta una porzione terminale 4a, una porzione di

molla del terminale elastica 4b che preme contro I’elemento

10 95A003484



ceramico semiconduttore 2 in modo tale da trattenere I’elemento
2, ¢ un’altra porzione terminale 4c che si sporge da una
superficie di fondo dell’involucro 5 m modo tale da poter essere
connessa alle altre parti. L’involucro 5 ¢é realizzato in resina
dall’alta resistenza termica, quale plastica da costruzioni
rinforzata in vetro o0 resina termoindurente. L’involucro 5
presente un corpo dell’involucro 5a e un coperchio
dell’mvolucro 5b. L’involucro del corpo 5a accoglie I’elemento
ceramnco semiconduttore 2 e 1 terminali 4. L’altra porzione
terminale 4c del terminale 4 viene estesa alla parte esterna
dell’involucro attraverso un foro 7 realizzato sulla superficie del
fondo del corpo dell’involucro 5a.

Poiché i termistori dal coefficiente di temperatura
positivo sono generalmente caratterizzati dal fatto che il flusso di
corrente intensa durante la fase iniziale di funzionamento si
verifica prima del flusso di correnti costanti ¢ piccole, vengono
utilizzati, per esempio, nei circuiti di smagnetizzazione di tubi a
raggi catodici o dispositivi elettrici in cut si richiede un intenso
flusso di cormrente solamente immediatamente dopo 1’accensione
del circuito o del dispositivo. -

Tuttavia, tali termistori dal coefficiente di
temperatura positivo presentano i seguenti problemi: quando si
verifica una deriva termica a causa dell’applicazione di carichi
anormalt al termistore o deterioramento delle relative

caratteristiche causato da fattori esterni, poiché I’involucro



estremo ¢& realizzato con un materiale dall’alta resistenza termica
e cosi non si deforma o rompe facilmente, un’intensa corrente
continua a fluire nel termistore € quindi non ¢ possibile ottenere
un flusso di corrente piccola e costante. Questo stato viene
chiuso in uno stato di cortocircuito, cioé la gquantita di calore
generato nel termistore dal coefficiente di temperatura positivo
cresce, € fluiscono intense correnti anche negli altri elementi del
circuito.

La deriva termica descritta m precedenza puo non
verificarsi solamente nei termistori dal coefficiente di
temperatura positivo ma anche in altre parti elettroniche a causa

del riscaldamento.
SOMMARIO DELL’INVENZIONE

La presente invenzione fomisce un componente

elettronmico per il riscaldamento che comprende un elemento di
riscaldamento, terminali trattenuti da elementi realizzati in
materiale avente un basso punto di ammorbidimento cosi da
poter esercitare pressione contro ’elemento di riscaldamento, €
un involucro.

Nel componente elettronico per il riscaldamento

secondo la presente invenzione, quando si verifica la deriva
termica dell’elemento di riscaldamento, gli elementi realizzati
con un materiale avente un basso punto di ammorbidimento si
fondono e deformano, causando la separazione dei terminali e

quindi la sconnessione elettrica dell’elemento.



BREVE DESCRIZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI

La figura 1 ¢ una vista in sezione trasversale
verticale di una forma di attuazione di un termistore dal
coefficiente di temperatura positivo secondo la presente
invenzione;

la figura 2 é una wista in sezione trasversale
verticale di una seconda forma di attuazione del termistore dal
coefficiente di temperatura positivo secondo la presente
mvenzione;

la figura 3 & una vista in sezione frasversale
verticale di una terza forma di attuazione del termistore dal
coefficiente di temperatura positivo secondo la presente
1nvenzione;

la figura 4 é una vista in sezione trasversale
verticale che illustra uno stato i cui un termistore dal
coefficiente di temperatura positivo rimane connesso
elettricamente;

la figura 5 illustra uno stato attivato defla terza
forma di attuazione della presente invenzione;

la figura 6 ¢ una vfsta in sezione ftrasversale
verticale di una quarta forma di attuazione del termistore dal
coefficiente di temperatura positivo secondo la presente
mvenzione, €

la figura 7 ¢ una vista in sezione trasversale

verticale di un termistore dal coefficiente di temperatura positivo



convenzionale.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FORME DI
ATTUAZIONE PREFERITE

Verranno n seguto descritte forme di attuazione
del termistore dal coefficiente di temperatura positivo secondo la
presente invenzione con riferimento alle llustrazioni allegate.
(Prima forma di attuazione)

Verra descrntto con nferimento alla figura 1 un
termistore dal coefficiente di temperatura positivo 10 secondo
una prima forma di attuazione della presente invenzione. I
numeri di riferimento di figura 1 identici a quelli di figura 7
rappresentano elementi identici o simili.

Nel termistore dal coefficiente di temperatura
positivo 10 mostrato in figura 1, [’elemento ceramico
semiconduttore 2 con gli elettrodi 3 realizzato su due relative
superfici principali viene racchiuso tra ¢ quindi fissato dalle
porzioni a molla 4b dei terminali 4. Ciascuno dei tenminali 4
viene trattenuto da una porzione per trattenere i terminali 6
posizionata tra il terminale 4 e il corpo dell’involucro 5a. Le
porzioni per trattenere il terminale 6 sono realizzate in Tesina
termoplastica avente un punto di ammorbidimento basso.

Allo scorrere di cormrenti intense nel termistore dal
coefficiente di temperatura positivo 10, si pud generare una
maggiore quantita di calore rispetto allo stato stazionario, che

comporta una deriva termica. In quello stato, continua




I’alimentazione di una grande quantitd di calore, facendo
crescere la temperatura di ciascuna delle porzioni per trattenere
il terminale 6 a un valore uguale o superiore al punto di
ammorbidimento della resina termoplastica che forma la
porzione per trattenere il terminale 6. Di conseguenza, la
porzione per trattenere il terminale 6 si fonde ¢ si deforma,
facendo si che il terminale 4 ricada in una direzione in avanti a
causa della sua elasticita. Di conseguenza, il terminale 4 non puo
piu trattenere P’elemento ceramico semiconduttore 2, ¢ il flusso
di corrente viene interrotto. Cosi, il circuito viene aperto
elettricamente, ed ¢ possibile evitare danni alle parti derivanti da
surriscaldamento.

(Seconda forma di attuazione)

Verra descritto con riferimento alla figura 2 un
termistore dal coefficiente di temperatura positivo 20 secondo
una seconda forma di attuazione della presente invenzione. I
numen di riferimento di figura 2 identici a quelli di figura 7
rappresentano element: identici o simili.

Nel termistore dal coefficiente di temperatura
positivo 20 mostrato in ﬁgura- 2, l’elemento ceramico
semiconduttore 2 con gli elettrodi 3 realizzati su due relative
superfici principali viene racchiuso tra e quindi fissato dalle
porzioni a molla 4b dei terminali 4. Ciascuno dei terminali 4
viene trattenuto da una porzione per trattenere i terminali 6

posizionata tra il terminale 4 e il corpo dell’involucro 5a. Le



porzioni per trattenere il terminale 6 sono realizzate in resina
termoplastica avente un punto di ammorbidimento basso. Un
coperchio dell’involucro 5S¢ presenta sporgenze 8.

Allo scorrere di correnti intense nel termistore dal
coefficiente di temperatura positivo 20, si pud generare una
maggiore quantita di calore rispetto allo stato stazionario. In
questo stato, cresce la temperatura di ciascuna delle porzion per
trattenere il terminale 6 a un valore uguale o superiore al punto
di ammorbidimento della resina termoplastica che forma Ia
porzione per trattenere il terminale 6 a causa del calore generato.
D1 conseguenza, la porzione per trattenere il terminale 6 si fonde
e si deforma, facendo si che il terminale 4 ricada in una
direzione in avanti a causa della sua elasticita e quindi si separi
dall’elemento ceramico semiconduttore 2. In quel momento, se il
terminale 4 ricade in una direzione verso ’interno, una delle
porziom terminali 4a entra in contatto con la sporgenza 8 forita
sul coperchio dell’involucro Sc, evitando la connessione elettrica
del terminale 4 all’elemento ceramico semiconduttore 2. Di
conseguenza, il circuito viene aperto elettricamente, ed &
possibile evitare danni alle parti derivanti da surriscaldamento.
(Terza forma di attuazione)

Verra descritto con riferimento alla figura 3 un
termistore dal coefficiente di temperatura positivo 30 secondo
una prima forma di attuazione della presente invenzione. I

numeri di riferimento di figura 3 identici a quelli di figura 7



rappresentano elementi identici o simili.

Nel termistore dal coefficiente di temperatura
positivo 30 mostrato in figura 3, si realizza una scanalatura 5e
leggermente pit ampia dello spessore dell’elemento ceramico
semiconduttore 2 sul lato interno della superficie del fondo del
corpo dell’involucro 5d. Ciascuno dei terminali 4 viene
trattenuto da una porzione per trattenere i terminali 6 realizzata
in resina termoplastica avente un punto di ammorbidimento
basso.

Allo scorrere di correnti intense nel termistore dal
coefficiente di temperatura positivo 30, st pudé generare una
maggiore quantita di calore rispetto allo stato stazionario. In
questo stato, cresce la temperatura di ciascuna delle porzioni per
trattenere il terminale 6 a un valore uguale o superiore al punto
di ammorbidimento della resina termoplastica che forma la
porzione per trattencre il terminale 6 a causa del calore generato.
Di conseguenza, la porzione per trattenere il terminale 6 si fonde
e si deforma, facendo si che il terminale 4 ricada in una
direzione in avanti a causa della sua elasticita e quindi si separi
dall’elemento semiconduttore 2. In questo caso, I’elemento
ceramico semiconduttore pud cadere, come mostrato in figura 4,
e rimane connesso elettricamente al terminale. Per evitare ci0, si
fornisce la scanalatura 5e¢ sulla porzione di fondo cosi da
permettere di eliminare in modo affidabile la comrente, come

mostrato m figura 5. Si pud cosi eliminare il contatto



dell’elemento ceramico semiconduttore 2 sui terminali 4 in uno
stato inclinato dopo la relativa separazione dai terminali 4 ¢
quindi la relativa connessione elettrica ai terminali. Di
conseguenza, il circuito viene aperto elettricamente, ed ¢
possibile evitare danni alle parti derivanti da surriscaldamento.
(Quarta forma di attuazione)

Verra descntto con riferimento alla figura 6 un
termistore dal coefficiente di temperatura positivo 40 secondo
una quarta forma di attuazione della presente invenzione. I
numeri di riferimento di figura 6 identici a quelli di figura 7
rappresentano elementi identici o simili.

Nel termistore dal coefficiente di temperatura
positivo 40 mostrato in figura 6, sia ’elemento ceramico
semiconduttore 2 che i1 terminali 4 sono alloggiati in un corpo
dell’involucro 5f realizzato in resina termoplastica avente un
basso punto di ammorbidimento. Le porzioni a molla 4b dei
terminali 4 premono contro e sono quindi connesse
clettricamente all’elemento ceramico 2. I terminali 4 somo
trattenuti da porzioni per trattenere i terminali 6 fornite sul lato
interno del corpo dell’involucro 5f. 11 corpo dell’involucro 5f e le
porzioni per trattenere il terminale 6 sono realizzati in resina
termoplastica avente un punto di ammorbidimento basso come
unita singola.

Allo scorrere di correnti intense nel termistore dal

coefficiente di temperatura positivo 40, si pud generare una
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maggiore quantitd di calore rispetto allo stato stazionario. In
questo stato, il corpo dell’involucro Sf e le porzioni per
trattenere 1l terminale 6 si fondono e deformano, a partire dalle
porzioni di contatto tra le porzioni per trattenere i terminali 6 € i
terminali 4, a causa della grande quantita di calore, facendo si
che i terminali 4 si separino e quindi disconettano elettricamente
dall’elemento ceramico semiconduttore 2 a causa dell’elasticita
delle porzioni a molla dei terminali 4b. Di conseguenza, il
circuito viene aperto elettricamente, ed & possibile evitare danni
alle parti derivanti da surriscaldamento.

Mentre il termistore dal coefficiente di temperatura
positivo & stato descritto come esempio del componente
elettronico secondo la presente invenzione, ¢ possibile applicare
la presente invenzione anche ad altri componenti per il
riscaldamento.

Nel componente elettronico secondo la presente
invenzione, poiché la relativa porzione per trattenere i terminali
¢ realizzata in resina termoplastica avente un basso punto di
ammorbidimento, quando la quantita di calore generata

dall’elemento di riscaldamento cresce, quella porzione si fonde e
deforma, rendendo i terminali disconnessi dall’elemento per il

riscaldamento. Di conseguenza, il circuito rimane elettricamente
aperto, ¢ si possono cosi prevenire danni alle parti dovuti a

surriscaldamento.

i1



RIVENDICAZIONI
1. Un componente elettronico per il riscaldamento,
comprendente:
un elemento di riscaldamento;
terminali trattenuti da elementi realizzati in
materiale avente un basso punto di ammorbidimento cosi da
poter esercitare pressione contro I’elemento di riscaldamento; e

un involucro.
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